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MỞ ĐẦU 

Trong thập niên vừa qua, công nghệ nano đã có những ảnh hưởng rất lớn 

đối với các lĩnh vực khoa học kĩ thuật hay ứng dụng trong các lĩnh vực sản xuất 

và công nghệ như điện tử, sinh học, y tế... [1-4].  Hiện nay ứng dụng của công 

nghệ nano có mặt ở rất nhiều dụng cụ sinh hoạt, tiêu dùng hàng ngày và trong 

các thiết bị phục vụ cuộc sống xã hội hiện đại. Thực tế đã chứng minh tính hiệu 

quả vượt trội của công nghệ nano cho các ứng dụng phục vụ cuộc sống.  

Thời kỳ đầu, các vật liệu quang thường là vật liệu dạng khối, do đó các 

hiệu ứng và tính chất quang chỉ đạt được ở những giới hạn nhất định. Khi chế 

tạo các vật liệu có kích thước nhỏ (cỡ nm) thì các hiệu ứng lượng tử xuất 

hiện và kèm theo đó là những tính chất quang khác biệt của vật liệu được 

hình thành. Trong các tinh thể với kích thước nanomét nổi bật lên là các nano 

tinh thể (NC) bán dẫn. Các NC bán dẫn thể hiện nhiều tính chất quang học  

thú vị như hiệu suất lượng tử cao, phổ phát xạ hẹp và bền quang…, đây chính 

là những vấn đề rất đáng quan tâm trong quá trình nghiên cứu, ứng dụng của 

các vật liệu mới. Các tính chất quang của vật liệu nano bán dẫn phụ thuộc 

rất nhiều vào thành phần hóa học, kích thước, hình dạng và đặc biệt là  sự 

pha tạp chất. 

Hiện nay các NC bán dẫn pha tạp kim loại chuyển tiếp như CdSe:Mn 

[1,2], CdS:Mn [3], CdS:Ni [4], CdSe:Cu [5], ZnSe:Cu [6], CdS:Cu [7-10] đang 

được quan tâm nghiên cứu rộng rãi. Khi tiến hành đưa một số tạp chất kim loại 

có tính chất quang điển hình vào NC bán dẫn sẽ làm thay đổi tính chất quang 

của NC bán dẫn theo nhiều hướng khác nhau. Các kim loại chuyển tiếp (KLCT) 

pha tạp vào NC bán dẫn làm thay đổi tính chất quang của bán dẫn và thay đổi 

cả tính chất quang vốn có của KLCT, hình thành nên các tính chất quang mới 

của vật liệu pha tạp, hơn nữa việc pha tạp các ion kim loại có từ tính sẽ làm cho 

các NC bán dẫn có đồng thời cả tính chất điện từ và quang. Chính vì vậy, các 

NC bán dẫn pha tạp KLCT đã và đang thu hút được sự quan tâm nghiên cứu của 

rất nhiều nhà khoa học trong nước và trên thế giới.  


